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Rozne technologie hodowli krysztatow wykorzystywanych w elektronice

Dla czego krysztaty wykorzystywane w elektronice?

|:| SEMICONDUCTORS

|:| SCINTILLATION CEYSTALS
10%

. OPTICAL CEYSTALS
. ACOUSTIC OPTICS CRYSTALS

|:| LASER & NONLINEAR CRYSTALS

|:| JEWELRY & WATCH INDUSTRY




R&6zne technologie hodowli krysztatow wykorzystywanych w elektronice

Krysztaly Wykorzystywane w Elektronice

KRYSZTALY
Hodowane Hodowane
objetosciowo powierzchniowo
[Bulk Growth ] [Epitaxy ]
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Metody Wytwarzania Krysztatow (1)
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Metody Wytwarzania Krysztatow (2)

Metody hodowli powierzchniowej
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Metoda Czochralski’ego
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Liquid Encapsulated Czochralski
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Liquid Encapsulated Czochralski
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Vertical Gradient Freeze

Gallium Arsenide Crystal Growth by Vertical Gradient Freeze
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Vertical Gradient Freeze
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Dziekuje za uwage
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